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XІ МІЖНАРОДНА 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
" Функціональна база наноелектроніки " 

 
14 вересня - 19 вересня 2020 р, м Одеса, Україна 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Х 

Міжнародної наукової конференції "Функціональна 
база наноелектроніки", яка відбудеться в м. Одеса 14 
вересня - 19 вересня 2020 року. 

Участь у конференції буде цікава для науковців, 
експертів, аспірантів, фахівців підприємств усіх 
форм власності, навчальних закладів, академічних 
інститутів України і зарубіжжя. 

 
НАУКОВІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

- Фізика і теорія наноструктур для електроніки 
- Електродинаміка і наноелектроніка ТГц діапазону 
- Метаматеріали і їх застосування в наноелектроніці ТГц 

і ГГц діапазонів 
- Методи формування, діагностики і дослідження 

наноструктур і нанооб'єктів включаючи біологічні 
- Математичне моделювання в наноелектроніці 
- Наноелектронні сенсори та інформаційні системи. 
Наноелектронні сенсори для біомедінженерії 
- Магнітні наноструктури для спінової (і нано-) 

електроніки ГГц і ТГц діапазонів 
- МЕМС і НЕМС в електроніці 
- Нанофотоніка. процеси, структури і пристрої 
- Нелінійні процеси в штучних середовищах / 

метаматеріалів і прилади на їх основі  
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

Подача заявки і матеріалів для 
опублікування 

31.05.2020 

Повідомлення про прийняття 
матеріалів 

31.07.2020 

Реєстрація онлайн 
До 

31.08.2020 

День реєстрації 14.09.2020 

Відкриття конференції 15.09.2020 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 
Оргвнесок включає в себе видання програми, 

збірника наукових праць конференції, а також витрати, 
пов'язані з покриттям витрат на організацію і 
проведення конференції, в тому числі витрати на 
рекламу, зв'язок, каву-брейк та ін. 

Рішення про прийняття Оргкомітетом доповідей 
після їх рецензування та банківські реквізити для 
перерахування грошових коштів Вам буде надіслано у 
повідомленні до 31 липня 2020 р. у другому 
інформаційному листі.  

 
ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

НЕОБХІДНО НАДАТИ: 
 Заявку (Додаток 1). 
 Електронну версію доповіді відправляйте (E-mail: 

fbn.conference@gmail.com) англійською мовою (3-5 
сторінок, максимум 6 співавторів), оформленої 
відповідно вимог до оформлення доповіді і 
прикладеним зразком (Додаток 2). 

 
 
 
 
 
 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 
КОМІТЕТУ: 

 

61072, м. Харків, просп. Науки, 60 
Інститут сцинтиляційних матеріалів 

НАН України 
E-mail: fbn.conference@gmail.com 

Сайт конференції: 
fbn-conference.isma.kharkov.ua 
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